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ai m §eM Aedhhical dibclosurd Bdiehe 8GLTE 0. 6, Kurve A bezeichnet den Spannungsveriauf, die
November 1970, S. 1405-1406, "CRT Distortion dem einen Eingang der Additionsschaltung 1 zuge-
Correction Circuit™). fUhrt wird. Kurve B, deren Spitzenwert doppelit so
Auch ist bekannt, emen Korrekturstrom mit Hil- groB ist wie derjenige der Kurve A, ist gegenphasig
fe einer Diodenbrlicke zu erzeugen, wobsei dieser 45 zur Kurve A. Dieser Spannungsverlauf gelangt an
Korrekturstrom durch entsprechende Vorspannun- den Eingang der Diodenbrlikke 2. Die Vorspannung
gen der Dioden einen ann#dhernd parabelformigen Uy ist in die Kurve B eingetragen. Nur die Spitzen
Verlauf erhilt. Auch hier liegt der Scheitelpunkt der der Kurve B gelangen liber die Diodenbriicke 2 an
Parabel irgondwo in der Mitte der Ablenkperiode deren Ausgang, so daB waagerechte Teilbereiche
(US-A-3 911 295). Ein derartiger Kurvenverlauf ist 50  entstehen, wie in der Kurve C dargestellt ist. Die
jedoch nicht geeignet, die der Erfindung zugrunde Spitzenwerte der Kurve A und der Kurve C miissen
liegende Aufgabe zu lésen, die darin besteht, ein gleich sein. Durch Addition der beiden Kurven A
Verfahren zu finden, um eine frequenzunabhéngige und C entsteht die Kurve D mit dem gewiinschten
Grundwelle fiir sine Korrektur zu erzeugen, welche dreiecksfGrmigen Kurvenlauf.
mit dem Vertikalablenkstrom phasengleich ist, wo- 55 In Figur 2.2 ist eine weitere Mdglichkeit zur
bei teurer Schaltungsaufwand vermieden werden Erzeugung der dreieckfSrmigen Spannung darge-
soll und kein Abgleich in. Abhdngigkeit von der stelit, wenn der Verlauf geméB Kurve C nach An-
Frequenz des Ablenkstroms bendtigt wird. spruch 2 erzeugt wird. Die Begrenzung des Signal-
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t he sifydesl RE/GliesleqBc R engstinfmtfdien Entlatiazeibni t t er  rférg¥ast Kyrververpub D) Nylidurchgfinpd bely
st age 9¢s Kpndensalgrsi9sq ¢ad hiagaibdie gewlseaht 1. At tNwlh OS5 e & derrPeriedei Tsaueise 6 of
t he an‘b?f"?df"@lf ds%vg@ae@hteﬁée@m tigwisie shaped SI naI B of o p03| te hase t o

[VgsS A and
the eI e's%B& rf’éﬁké

the si ﬁwmt\v"ff’ SRR Rernitfondmd eseny  thd ¢ hah je
As a r Ifgp ensators 9 kann die Eingangsspan- net, al! der ségezahnartige pannung =
nung um z.B. +/- 15 % schwanken, ohne daf der verlauf {C) mit den waagerechten Abschnitten
zusammenhingende Kurvenverlauf des Signals C dadurch erzeugt wird, daB eine ségezahnfGrmi-
gestdrt wird. Durch das Fehlen frequenzabhéngiger ge zweite Spannung (B) mit einem im Verhiit-
- Glieder ist diese Anordnung in einem groBen Fre- nis zur sdgezahnfGrmigen ersten Spannung (A)
4 quenzbereich verwendbar. So kann die Schaltungs- 40 doppelten Spitzenwert (B) liber eine entspre-
anordnung z.B. Frequenzen von 40 bis 200 Hz chend vorgespannte Diodenbriicke (2) geleitet
verarbeiten. Zwecks Phasenverschiebung des Si- wird.
gnals D kann ein Vorstrom I, ilber einen Wider-
stand 13 in die Diodenbriicke 2 singeleitet werden. 4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
Es kbnnen somit Phasenverschiebungen von +/- 45 zeichnet, daf die Vorspannung der Dioden-
90 Grad des Signals D erzielt werden. briicke (2) mit Hilfe einer Batteriespannung
(Uy) erzeugt wird.
Patentanspriiche
5. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
1. Verfahren zur Erzeugung einer Spannung mit 50 zeichnet, daB die Vorspannung mit Hilfe einer
dreieckférmigem Kurvenveriauf (D) durch Addi- die Gleichspannungspole der Diodenbriicke (2)
tion einer sdgezahnfdrmigen ersten Spannung verbindenden Parallslschaltung eines Konden-
(A) zu einer sdgezahnartigen Spannung (C) mit sators (9) und eines Widerstandes (8) erzeugt
gleichen Spitzenwerten, dadurch gekenn- wird.
zeichnet, daB die sdgezahnartige Spannung 55
(C) durch Unterdriicken eines zur Mittellinie 6. Schaltungsanordnung zur Durchfiihrung des
symmetrischen Teiles (Uy) einer zur ersten s&- Verfahrens nach den Anspriichen 1, 3, 4 oder
gezahnformigen Spannung (A) gegenphasigen 5, dadurch gekennzeichnet, daB eine erste
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" nung des Kondensator_s 9 kann die Eingangsspan- 35 zeichnet, daB der sigezahnartige Spannungs-
nung um z.B. +/- 15 % schwanken, ohne daB der © verlauf (C) mit den waagerechten Abschnitten
zusammenhingende Kurvenverlauf des Signals C . dadurch erzeugt wird, daB eine sdgezahnfrmi-
gestort wird. Durch das Fehlen frequenzabhéngiger ge zweite Spannung (B) mit einem im Verhilt-
Giieder ist diese Anordnung in einem groBen Fre- nis zur sdgezahnfGrmigen ersten Spannung (A)
quenzbereich verwendbar. So kann die Schaltungs- 40 doppelten Spitzenwert (B) iiber eine entspre-
anordnung z.B. Frequenzen von 40 bis 200 Hz chend vorgespannte Diodenbriicke (2) geleitet
verarbeiten. Zwecks Phasenverschisbung des Si- wird.
gnals D kann ein Vorstrom k {iber einen Wider- -
stand 13 in dis Diodenbrlicke 2 eingeleitet werden. 4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
Es kdnnen somit Phasenverschisbungen von +/- 45 zeichnet, daB die Vorspannung der Dioden-
90 Grad des Signals D erzielt werden. briicke (2) mit Hilfe einer Batteriespannung
{Uy) ‘erzeugt wird.
Patentanspriiche
5. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
1. Verfahren zur Erzeugung einer Spannung mit 50 zelchnet, daB die Vorspannung mit Hilfe einer
dreieckférmigem Kurvenverlauf (D) durch Addi- die Gleichspannungspole der Diodenbrilcke (2)
tion einer sdgezahnfGrmigen ersten Spannung verbindenden Parallelschaltung eines Konden-
(A) zu einer sdgezahnartigen Spannung (C) mit : " sators (9) und eines Widerstandes (8) erzeugt
gleichen Spitzenwerten, dadurch gekenn- wird.
zeichnet, dag die sdgezahnartige Spannung 55 :
(C) durch Unterdrlicken eines zur Mittellinie 6. Schaltungsanordnung zur Durchfihrung des
symmetrischen Teiles (Uy) einer zur ersten si- Verfahrens nach den Anspriichen 1, 3, 4 oder
gezahnfdrmigen Spannung (A) gegenphasigen 5, dadurch gekennzeichnet, daB eine erste
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val 0.25T to horizontal sections of zero the peak value compared with the first voltage
. amplitude, and that the addition of the saw- is supplied via a or the biassed diode bridge
tooth-shaped voltage (A) to the saw-tooth-type (2) to the other terminal of the adder circuit (1),
voltage of opposite phase (C) provided with the at the output of which the voltage with a
., horizontal sections takes place in such a way triangular-shaped curve path may be picked
s that the triangular-shaped curve path (D) exhib- 40 off.
its passings through zero at zero, 0.5T and T
of the period T. 7. Circuit arrangement according to claim 6,
characterised in that there is suppliable to
2. Method of producing a wvoltage with a the diode bridge (2) a positive or negative bias
triangular-shaped curve path (D) by addition of 45 current (ly), so that a phase shift of the voltage
a saw-tooth-shaped first voltage (A) to a saw- (D) with a triangular-shaped curve path of
tooth-type voltage (C) with the same peak val- plus/minus 90 degrees is achievable.
ues, characterised in that the saw-tooth-type :
voltage (C) is, by limitation to a part (Uy), Revendications
symmetrical to the centre line, of a saw-tooth-  so
shaped second voltage with twice the ampli- 1. Procédé pour produire une tension avec une
tude and of opposite phase to the saw-tooth- courbe en triangle (D} par addition d'une pre-
shaped first voltage (A), transformed in such a miére tension en dent de scie (A) et d'une
way that it possesses in the time intervals zero tension du type dent de scie (C) avec les
to 0.25T and 0.75T to T horizontal sections of 55 mémes valeurs de créte, caractérisé en ce
the above-mentioned amplitude, and that the que la tension du type dent de scie (C) est
addition of the saw-tooth-shaped first voltage transformée, en supprimant une partie symétri-
{A) to the saw-tooth-type voltage of opposite que (Uy) par rapport & la ligne centrale d'une
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t hat t heéhédas. vol tage of the diode bridge (2) is produced by neans of a
battery voltage (err). 5. Method accor dimgDisposiit d¢ it selm leasvendicatien 6i n
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term naI“"‘Bf"il s'&’HH AYpg |dr"E’u‘f"ts a secofl§®voltage with a

V\\/-ﬁ}oot tran ?J ar‘" Prpt %m ! in m‘opp(f%lte phase to the first voltage (A)
th a safe5d P Ry @er 8 t’éarn and with twi ce the peak val ue

econ n|on n den de 5]
conpar eds lf ?d ,%g' tgmfed via a or the biassed diode bridge
(2) to d oib Neandflde circuit (1), at the output of which
t he voIt e\%gs eadgsrge@tggy Seoradiaed %Jrve pattern may be picked off. 7.

Crcuit ,Q%medf{ger\aan@ﬁc&ﬁgyer@ oo sdrai m 6, characterised in that there may
be fed tpohdes diode &mu.%qje(@)enaomm tive or negat Ive bias current (err),
so that @npiase @) arleaserdatduapetdeat vol tage (D) with a triangul ar-shaped
curve padd sid(Cple Phdss /oppaséss aBa Istegprees 1S achi evabl e.

tions horizontales, se fait de telie maniére que 30

la courbe en forme de triangle (D) présente

des passages par zéro-a zéro, 0,5T ot T de la

période T.

3. Procédé selon Ia revendication 1, caractérisé 35
en ce que la courbe de tension de type dent
de scie (C) avec les sections horizontales est
produite par le fait qu'une seconde tension en
dent de scie (B) aved une valeur de créte (B)
qui est le double par rapport & celie de la 40
premiére tension en dent de scie (A) passe par
un pont & diodes (2) de précontrainte corres-
pondante.

4. Procédé selon la revendication 3, caractérisé
en ce que la précontrainte du pont & diodes
(2) est réalisée A I'aide d'une tension de batte-
rie (Uy).

45

5. Procédé selon la revendication 3, caractérisé
en ce que la précontrainte est réalisée a I'aide
d'un montage en paralidle d'un condensateur
{9) et d'une résistance (8) qui relie les pdles
de tension continue du pont & diodes (2).

50

565

6. Dispositif de circuit pour fa réalisation du pro-
cédé selon les revendications 1, 3, 4 ou 5,
caractérisé en ce qu'une premiére tension



